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Technische Daten

BSYP06
Silizium PNP

Absolute Grenzwerte

UCBO \Y% 60
UCEO \ 40
UEBO V 5
IC mA 600
Ptot mwW 400
Tj °C -
Kennwerte bei Ta=25°
h21E - 40..120
UCEO bei \ 10
IC mA 150
UCESAT bei V <1,6
IC/IB ©! mA 500/50
fT Mhz 200
ton<=45nS; toff <=175nS
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